
64 k EPROM U 2764 CC + 
64 k PROM' U 2664 DC 

Der integrierte Schaltkreis U 2764 CC ist ein statischer, elek- 
trisch programmierbarer und UV-löschbarer Festwertspeicher 
(EPROM) in einer Organisation von 8192 X 8 Bit. Der Schalt- 
kreis wird in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie hergestellt 
und befindet sich in einem 28poligen DIL-Keramikgehäuse mit 
für UV-Strahlung durchlässigem Deckel. 
Der U 2664 DC ist ein herstellerprogrammierter PROM. 

Bauform 15 

] T“ 

pp E.1 28[ ] Uer 10 °——AOJEPROM 
g— 47 

412012 271[ ]F6M 042 
A703 260 w6? 7o—143 

45 014 250148 go___j'7 j g oln 
—mO 

45 115 2443 zo—-us D1 —972 
A4 D]6 223[ 1A77 3°— 4A7 D2 —073 

240— 49 D4 —16 
4208 a D5 —7 
A109 2ICE 23— 17 D6 —018 
A0 70 »27 29—-4A72 D7 —19 

DO 77 18 ]06 200—4CE 

21 Dr ”l 05 22 DE 
2201 704 27° — POM 
Uss D4 5193 17l 

Anschlußbeiegung und Schaltungskurzzeichen 

} Der Anschluß kannn mit Spannungen --0,5 V U1 7V beiegt werden



Anschlußbelegung 

1 Upp Betriebsspannung Uppr 150 4 Datenausgang 

(Programmiereingang) 17D 5 D‘-'"°"°US_Q°"'9 
2A12 Adresseneingang 8D 6 Datenausgang 
3A7 Adresseneingang ”D 7 Datenausgang 
3A 6 Adresseneingang 20 CE Chipaktivierungs 
5A 5 Adresseneingang eingang 
6A 4 Adresseneingang 21 A 10 Adresseneingang 
7A 3 Adresseneingang ÖE ; ; 
8A 2 Adresseneingang 22 OE äle:nrgg:]ggäl:qrgire'gche 

IA 1 Adressenegngong 23 A 11 Adresseneingang 
10A 0 Adresseneingang 24A9 Adresseneingang 

nD 90 Datenausgang 25A 8 Adresseneingang 
2D 1 Datenausgang 26 NC nicht angeschlossen 
13D 2 Datenausgang D n 
14 Uss Bezugspotential 27 PGM Programmiereingaltir) 

2B U Betrieb 
15D 3 Datenausgang CC S 

Kurzbeschreibung 

— elektrisch programmierbarer, UV-löschbarer Festwertspeiche r 
mit einer Organisation von 8192 - 8 Bit 

— Reduzierung der Stromaufnahme im Standby Modus auftf 
CO. 300/0 

— alle Ein- und Ausgänge TTL-kompatibel 

-- Zugriffszeit im Lesezyklus: tacc = 250 ns (U 2764 CC 25) 
FACC == 350 ns (U 2764 CC 35) 

tACC = 450 ns (U 2764 CC 45) 

- Betriebsspannung im Lesezyklus: Ucc ==5V+5% 

— tristate-Ausgänge 

— 28poliges Keramikgehäuse mit für UV-Strahlung durchläs- 
sigem Deckel 

— zum Programmieren werden 50 ms Impulse mit TTL-Pege!l 
verwendet 

.. byteweises Programmieren ist möglich 

— Programmieren direkt auf der Leiterplatte ıst moglıch
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